
Cvd 掺硼金刚石
货号: cvdm-07

简介

CVD

掺硼金刚石：一种多功能材料，可实现量身定制的导电

性、光学透明性和优异的热性能，应用于电子、光学、

传感和量子技术领域。

了解更多

可用尺寸： 直径 100 毫米，厚度 0.3-2 毫米

硼浓度 [B]： 2 至 6 x 1020 个原子/立方厘米，0.16 平方毫米的平均值

体积电阻率 (Rv)： 2 至 1.8 x 10-3 欧姆 m，± 0.25 x 10-3 欧姆 m

溶剂窗口： >3.0V
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